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Transistor NPN TIP102

Codigo: 111908

Descripcién

Transistor TIP102, epitexial de silicio 100V con polaridad NPN y darlington disefiado para su uso en aplicaciones de amplficacion e potencia y conmutacion.
c 6n monolitica con ferivacion base-emisor.

@ A ganancia de corriente continua (WFE = 1000 a VCE = 4V, IC = 3A minimo)

\ ® 100y Votae del olector (VCBO)
@ Darington
@ aja ension de saturacion colector-emisor
® 5y Vot de fa base del emisor (VEBO)
.

1A Corriente base (IB)

@ Complemento: TIP105/1061107

Aplicaciones: Amplificador de potencia, conmutacién, uso general

@ Cojardad delransistor: NPN
s U @ Voltje colector base VCBO: 100V
@ Volaje colector emior VCEO: 100V
@ Volaje emisor base VEBO: 5V
@ Corente colector DC 68 A
@ isipacion de potencia Pe (Te=25-C): 80W
@ Ganancia de corrente continua hFE: 200 hFE
@ Temperatura de operacion minima: 65 °C
@ Temperatura de operacion maxima: 150 °C
@ cocapsulado: T0-220
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